
  Es un dispositivo
semiconductor de dos
terminales diseñado para
regular su resistencia a
partir de cambios debidos
a la luz. 
Las fotorresistencias
también se conocen como
fotoceldas y se abrevian
como LDR (Light Dependent
Resistor). Su símbolo
esquemático es:

 
 

Están fabricados
principalmente de PbS,
InSb, PbSe y CdS.
Pueden tener amplio
rango resistivo.
Su resistencia varía
linealmente con la luz
incidente.
Se pueden usar como
interruptores.

 
 
 
 

  Es un proceso en el cual
ciertos materiales
semiconductores al absorber
energía por medio de la
radiación electromagnética  
permite la conductividad
eléctrica debido a la
excitación de electrones de
la banda de valencia a la
banda de conducción,
creando un par de
portadores libres (un
electrón y un hueco). 
En otras palabras, la
fotoconductividad produce
un cambio en la resistividad
del material cuando incide
la luz o hay ausencia de
ésta.
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Bajo costo.
Son bipolares.
Fácil empleo por su
tecnología sencilla.
Alta sensibilidad.

Se utilizan para accionar
relay (como interruptor).
Control de luces en el
alumbrado público, en la
industria y hogares para
ahorrar energía durante el
día.
En el campo de la
automatización como
sensores de movimiento
para abrir y cerrar
portones eléctricos.
Detectar cambios del nivel
de luz en el ambiente por
ejemplo: alarmas de
incendio, humo y de
seguridad.

 

 

Efecto de memoria
conocido como histéresis.
Tiempo de respuesta
lentos, normalmente de
milisegundos.
Depende de la longitud de
onda de la luz.

Cruz, F. (2020). Diseño E Implementación De
Un Sistema De Monitoreo De La Radiación
Ultravioleta. [Tesis de Ingeniero Electrónico,
UNSA] obtenido de
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/2
0.500.12773/11696/IEcrchjf.pdf?
sequence1&isAllowed=y

Electronics-notes, (s.f). Light Dependent
Resistor LDR: Photoresistor. Recuperado de:
https://www.electronics-
notes.com/articles/electronic_components/resist
ors/light-dependent-resistor-ldr.php

J. G. Gift, S & Maundy, B. (s.f.). Electronic
Circuit Design and Application.DOI: https://doi-
org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1007/978-3-030-
79375-3

Vojkovic Lagno, S. A. (2019). Estudio de
fotoconductividad de película delgada de
CuFeO2. Recuperado de https://search-proquest-
com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/dissertations-
theses/estudio-de-fotoconductividad-película-
delgada/docview/2455948628/se-2?
accountid=28692

Aplicaciones:Ventajas Referencias
bibliográficas

desVentajas

https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1007/978-3-030-79375-3
https://search-proquest-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/dissertations-theses/estudio-de-fotoconductividad-pel%C3%ADcula-delgada/docview/2455948628/se-2?accountid=28692

